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(57) Изобретение относится к устройствам для выращивания из расплава объемных кристаллов
высокотемпературных оксидных материалов (монокристаллов) и может быть использовано в том числе
для получения монокристаллов оксида галлия (β-Ga2O3). Устройство для выращивания монокристаллов
методом Чохральского, включающее ростовую камеру, снабженную цилиндрическим кварцевым корпусом,
установленным на подставке, сопряженным с наружным индукционным нагревателем и снабженным
расположенной внутри на подставках керамической камерой, внутри которой на дне размещен тигель с
ростовым материалом, при этом пространство между корпусом керамической камеры и кварцевом корпусом
ростовой камеры снабжено теплоизоляционной засыпкой, а керамическая камера снабжена верхней крышкой,
снабженной, по меньшей мере, отверстием для установки штока с зацепом с затравочным кристаллом.
При этом между смежными поверхностями тигля и керамической камеры с зазором относительно смежной
поверхности керамической камеры размещено переизлучающее цилиндрическое кольцо из однородного
тиглю материала, высотой, превышающей высоту тигля, и менее высоты внутренней полости керамической
камеры. Следствием приведенных отличий является достигаемый технический результат, заключающийся
в повышении срока службы ростовой камеры при одновременном обеспечении равномерности прогрева
тигля, с поддержанием требуемого градиента температуры над поверхностью расплава и защитой тигля от
возникновения коронных разрядов.
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